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Abstract (en)
[origin: JP2001223116A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inductance structure which is arranged on a semiconductor substrate, including
an inductance and a conductive plane interposed between the semiconductor substrate and the inductance. SOLUTION: This inductance structure
is equipped with the conductive plane including several separate conductive elements and several conductive tracks, wherein each conductive track
connects at least the one conductive element to a contact point M of the conductive plane, and each of the conductive tracks is arranged so that the
resultant of the electromotive forces induced therein by the inductances is substantially null.

Abstract (fr)
L'invention concerne une structure d'inductance agencée sur un substrat semiconducteur, comprenant une inductance (1) et un plan conducteur (10)
disposé entre l'inductance et le substrat. Le plan conducteur (10) est formé de plusieurs éléments conducteurs disjoints (20), dont la connexion est
réalisée par des pistes conductrices reliant au moins un élément conducteur (20) à un point de contact M du plan conducteur. Chacune des pistes
conductrices est disposée de sorte que la résultante des forces électromotrices qui sont induites dans ladite piste conductrice par l'inductance soit
sensiblement nulle. <IMAGE>
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